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Pouditi:
Polovodidovéd souddatky TESLA KD60S of KDeo7 st kfer
pitaxni bdzi, vyrobend olondimé

istory wpen 5 e
¢

kavé vkonovd trans

axhi technologil, urfens

predeviim pro finedrmi reguiuci, nizkofrelventnf zesilovade o stabilizované

zdroje.

Provedeni:

sou zapouzdieny v kowo

s pouzdrem.

Mernd hodnotys (3, = 25°C)

Mapdtl kelekior - amitor

K 505

i m pourdry {pouzdio KE0U/FE0T s upra-
vengri vivedy) s skiendnymi - prichodkami. Kelekiar

e vodive spofen

e 40 W
KL 606 Ox 50 W
K13 807 ment 50 Y
elktor - amitor
Hpp = 47 & K 605 fiites 50 Y
K 806 MR 0 Y
Rz 807 oK 93 ¥
Mapéti emitor - béze e 3 ¥
Froud kolektoru
{sieinnsmdrnyy i fhTere 10 A
Proud kolekiory ipitkové o mox 14 &
Proud bize
(si:sjnosmé%:m}} g e 2 &
Zirdtovy wkon celtkowy B P Mok 7B W
Teploty plechodu 5; [t 155 o
Teploty pft skiadovdni rrers -850 L 183 o0
. Zirdtovd wikow je plesndli definovén tok, e of Upp = 30V, §p = 2590

b
o Prop = 70 W nesmi dojit k druhému privoms.

{if =02 A KD 505 Uppo
KI3 608
KD 07

# Soturadni nopdt! kelektoru
oo 16 A, Iy =1 A) Upp

Soturadni napdt]

(= 90 A

Froudovy zesilovact &initel
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T
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informativai hodnoly:

Proud kolekior - emitor

Uep Rpp = 47 G KD 603 ingp mf

Upg = 70¥, Rgp= 470 KDV'60S  Iogp mé

Unp Ryp = 47 2 KD 807 - mh
Zhytkovy proud kelektors

Wep = 40V} K 605 topo 0,5 mé

(Upg = 60 V) KD 606 opo 0.5 mé

(U’JB = B3 VY Kis 807 leso < 0.5 mé
ZavErmé nopdti emilor - bdze

g = 10 mA Yeso zd v
Mezni kmitodet '

fig = 1A Ugg = 10 Y, ,

f o= 1 MHz) fr =2 Mz
Tepelny odpor vnitini

(UCE 30 V) < 1.5 ey
fyeba nabdhu kolektorového proudu

Upg = 40V, Ip = 10 A,

g = k1A fon 0,8 s
Doba plesahu o dobdhu kolekioro-

vého proudu

Upg = 4V, g = 10 Ly

ig = %A toff 1.8 g

Klimatické viastnostis
Kutegorle odolnosti proti wnéjlim vlivlm podle SN 35 BO3T:
skoulkdch kontrolnich o plejimocich se provadéji skoulky podie CSM
v uvedendm pofadi;

Ne 55/155-0,5 (ONT 34 5712)
Bo 155/016 $ONT 24 8702}
Dat {ONT 34 5705
Ag B5/02 {ONT 34 5701}
Dat {ONT 34 RIS

Po zkoubkdch se kentroluil elektrické puramelry jmenovitjch hodnet, omobend
hvizdickou, Po zkoulkdch Do 1 se plipoust bodovas koroze.

Mechanické viastnosti:
Odolnost vhii Glinkém chvini se zkoudi podle TSN 34 5681 rkouske Fo 4/500/
0,75/6 (ONT 34 5750).
Pt zkoudce jsou tronzisiory g

asyndny za pouzdre k desce vibrafniho zafizent
5 lsou mimo provoz. Yivedy je ttebn upsvnlt tok, aby nemohlo dojit k jaiich

samovolndmu kmitdni & tim & jeiich ulomenl
lef

Cidoinoest vid ufinkim Oderd se rkouli podle CSN 345681 zhouko EaS/100/6
{ONT 34 5740},
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F‘a;xt@hm* vjvedd se zkoudl ponofenim vivodd do ravidic (23 % kalafury q
75 Yy rsapmpyéfzikaheiu} o pok of do vzddlenosti 1,5 & 0,75 mm od pousdia
do pijeci Wzné Sn 60 Pb CON 42 3655 pii tepipté 260 3 5 °C no doby 5 -
0.5 viefini Vivody musi bt do 93 % celliové pdjend plochy pokeyly novow vrsts
vou pdjky, MNepokryld misto nesmi byt soustieddng v jedné plo;)e & mohou

pfedstaveval maox. 3% celkové pdjend plochy,

Cdolnost proti teplu p¥ pdjeni s rkouli podie NR-L 102 shoulka Th me-
teda 1A,

Po mechanickich. zkouskdch se kontrolul  elekiricks porametry  jmenovitych
hodnot, oznadend hvdzditkou,

DOPORUCENI PRO KONSTRUKTERY;

1o PH montdE wronzistory Ao chindid musf byt dosedas! plochn pro trezistor
dostotednd rovinnd o musl zorudovat oo nejmenil plechodov) tepeing
odpor mezi tranzistorem o chiodifem. PHicfen{ tranzistors k chladis

musi bt dostatednd, nesmi viak zopHdinit deformaci zakiodny tronzistory,

2. P¥ pdleni franzistoru  se
uchopenim wyvodu v s
plochych kledti,

doporufule  odvddét $kodlivé teplo neiléps
mezi pouzdrem o pajenym mistem do Zslist

Porndmky & roxmSrovému wikresu:
Zaklodna § keyt jsou aiklovény.
*} Pro cinovand vvody se pfipoulti & mox. 1,8 mm,
3 Méfens mox L5 mm od pouzdra.

12, 719734 3 5§
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MERENT SPIMACICH CASU tops, ton:

KDB05-KDGO?

3w generdior obdéinikovich Impuish
(i g = max. W ps)
G 55 asclloskop se §ifkou pdsimg neiménd B MM
4 - zdro} ss noap@ti 40V g
T = méfeny tranzistor

= .
O

Paramatry pulsu generdtoru - £2 =
s iy

+ o

SRV

[l

DN

fopak = 10 kHz

Zadzornéni pribéhl Impulsy o fash Xﬁjf, %

on b

hudict puls

S
Vstupnr puls

toff

B
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Poufiti:
Polovodicové souldsthy TESLA  KD618 aof KD617 jsou kiemikovd vikonové
tranzistory pon-p 3 epitoxni bdzi, wyrobené plandrm@ epitaxni technologii,

uréend pledeviim: pro linedeni regulaci, nitkofrelvening zesilovode o stobilis
ované zdroje.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdfeny v kovovém pouzdry (pouzdro K6U1/PSDI s upro-
venymi vivedy} se skiendnimi  prichodkumi. Koleltor je vodivdé spojen
5 pouzdrem.

:
]
i

Mezni hodnoty: {0, = 25°0)
Napsti kolekior - smitor
KDais ~Uepn max 40 ¥
KDs18 =Meopn 51 60 Y
Ki¥617 ey mox 80 Y
Moapéti kolekior - emitor
Rpp = 47 1 KDsis -Uegr MoK 50 Vi
. KDs1s ~Uppn oK i} Y
: K817 ~Urpp max 96 v
Napdti emitor - bize =Uran MoK 5 L'
Proud kolaktory
{stejnosmérmy} -in max 160 A
Proud kolektory pidkovy ~{on X 14 &
Proud bdze
{stejnosmérny) =g max 2 A
Zirdtovy viken celkovy %) Py max LT w
Teploto pfechodu f}g- max 185 o
Tepiota pfl skiodovdni Sorg max -85, .. 4155 s

% Zirdtovy vikon ie pfesndii definovdn tok, fe pii ~lop = 30D Y, §, = 28°C
a Poo==70 W nesmi dojit k druhdmu prirazu. Dovolend pracovni oblust
viz charokteristiky.

L e e e e e

7,10, 1976 < 1 ‘ 7%
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Choraliteristickd ddaje: (§, = 25°C)
Imenovité hodnoty:

* Moapdil kelekior < emitor

o = 0,2 A ; KD613 Mo = 40 ¥
Kinsis ~tepn > 60 ¥
KiDg17 ~Uero > 80 W

* Beturadni nupdt! holekioru

o= WA =T A ~UgE sat s2 v
Soturadni napét! bize

o =104, ~lg=1A4A = sar < 24 ¥
Proudovy zesllovaci Binjtel #

=2V I z
;=2 Y Boim z 10
infermuativnl hodnety:

Proud kelekior - emitor

g =50V, Rgp==47 4 KD6I15 g < 1 wefy

wlop =70V, Rgp =47 2 KD614 ~lerm < W mé

~Upp=90V, Rpp =470 KD8&17 ~lopr = 10 21720
Zhytkovy proud kelekior - bdze

by = 40 Y K13 ~irpn <t ik

wblpp = 60 Y K816 “iopo E )

Ao = 80 Y Kiesy ~lrpn <1 -3
ZévErmé nopdt! emitor - bdze

=lpp = 10 mA “rng e 5 W

Meznl kmitofst

=1 A, ~Ugp =10 Y%,
= § Mz

Tepelnd odpor ynitfni
iy = 30 ¥

Foo R D9IE <
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Hliimotické viastnosti:

Kategorie odeinesti proti vndjfim vlivim ;mci @ fLSN 338031 55/155/21. P
zkouskdch kontrolnich o plefimocich se provadéji zkoudky podie CSN 34 5581
¥ wedendm pofadic

Ma 55/155-0,5 (ONT 345712
Bo 155/016 (ONT 355702}
Dat , {ONT 34 5708}
Aa 5502 CONT 38 57013
Dat _ {ONT 345705}

PFi zhoulkdeh se kontroluji elekirické porumetry Jmenovitich hodnot, sznofené
hvézdickou, Po zkouskdch Dal se piipouiti bodevd korore,

Mechanické vsasimsiz.
Odolnest wiél G8inkdm chvdni se zkoudl podle €SN 34 5681 zkoulka Fé 4/500/
0,75/6 (ONT 34 57505,
PH zhoulce jsou tranzistory piipevndny zo pouzdio k desce vibrofniho zotizeni
o jsou mimo provor. Vivedy je tfebo upewnit tak, oby nemchle dojit k jejinh
sumovolnému kmiténi a tim & jelich ulomeni.,

Ddolnost ehél Gdinklm dderd se rkoull pcm & C5M 34 5581 zkoulka FaS/100/8
{ONT 34 57405,

Zhoudko pajitelnosti vivedd se provédi podie £SN 34 5770, zkoulkou Toi, pfb
teplotdé pdjky 270 £ 10°0 o dobd ponpfeni 245 0,5 5. Po o rhoulce se
kontrofuji elektrické parametry imenovityeh hodaoi.

Zkoulke odolnosti proti wiive péjeni se provédi podle CSH 34 5770, zkoutkouw
Thi, pli teploté pdiky 350 £ 10°C. Po zkoulce se kontrolujl elekirické para:
metry [ignovityeh hodoot, ornadend hvdziditkou.

Po mechanickich zkoulkdch se kontroluji slekiritké parametry Imenavitjch hod-
not, cinalend hedzdidkdu,

I
i

Gy foog Erovému vykresu:

Zakladna | keyt Jsou niklovday,
#} Pro cinovoné vwody se pfipoudti & mox. 1.8 mm,
#23 Mékano mox. 1,5 mm od pouzdra.

701001976 4 3 : i
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MERENT ZAVERNEHO MAPET] Ucio:

Ry = snimaci odpor: 1 & pro ~ip = 0,2 A
“ ) 10 2 pro ~ln = 10 mA
T - rkoufeny tronzisior
- oscioskoy
Up = regulovotelny [i5t8ny zdro} 0 of 10V /1A
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